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چکیده
گرفتهقرارسازیشبیهومطالعهمورد(Pentacene)پنتاسنآليحفرهدهندهانتقاللایهازاستفادهباپروسکایتخورشیدیسلولمقالهایندر

نازكلایهمادهازنیزالکتروندهندهانتقاللایهدر.داردمحلولفازدرایسادهساختفرایندواستPنوعآلایشدارایذاتاًمادهاین.است
براساس.استگرفتهقراربررسيموردافزارهعملکردبرساختاریمهمپارامترهایاثر.استشدهاستفاده((IGZOزینكاكسید-گالیوم-ایندیوم

.استآمدهدستافزارهدراینmA/c𝒎𝟐28.36كوتاهاتصالجریانوVolt0.88بازمدارولتاژ،19.24%بازدهسازی،شبیهنتایج

فصلدرشاتکیسدکاهشآندلیل.یابدمیافزایشکارگیت،بازدهتابعافزایشبا❑
.باشدمیآندازهاحاملخروجسهولتوآندوحفرهدهندهانتقاللایهمشترک

دهندهننشاوبررسیتابشینورموجطولحسببرخورشیدیسلولکوانتومیبازده❑
.باشدمینورمرئیطیفناحیهدربالابازده

شباعابهوافزایشخورشیدیسلولبازده،پروسکایتجاذبلایهضخامتافزایشبا❑
حفرهوالکترونجداسازیبالایسرعتدلیلبهکهاستاینمهمنکته.رسدمی

.یابدمیکاهشترکیببازاحتمال

:نتیجه گیری 
آمدهبدستخورشیدیسلولبرای19.24%بازدهی،پیشنهادیساختاردر❖

رهحفدهندهانتقاللایهضخامتازایبهآمده،بدستنتایجبراساس.است
هبکارگرفتماده.داردقبولیقابلبازدهیخورشیدیسلول،nm20ازکمتر
ساختدرمادهتریناصلی(IGZO)الکتروندهندهانتقاللایهدرشده
.یباشدمالکترونهابرایبالاییحرکتقایبلیتدارایواستنازکلایهادوات

یدیخورشسلولطراحیدرساختاراینازمیتوانآمده،بدستنتایجبراساس
دراختسقابلیتکهبالابازدهباوصرفهبهمقرون،پذیرانعطافنازکلایه
.نموداستفادهدارندرامحلولفاز

مراجع❖

:مقدمه
کترونالدهندهانتقاللایهمبنایبرپروسکایتیسلولحاضرپژوهشدر❑
هماددوازوگرفتهقراربررسیمورد،حفرهدهندهانتقاللایهوجاذبلایه

لولسبازدهیافزایشبرایفردبهمنحصرالکتریکیویژگیهایباجدید
-دیوماینمادهازالکتروندهندهانتقاللایهدر.استشدهاستفادهخورشیدی

ستفادهاپنتاسنآلیمادهازحفرهدهندهانتقالودرلایهاکسیدزینك-گالیوم
.استشده

باسازیشبیههایپارامتروSCAPS-1Dافزارنرمدرافزارهسازیشبیه❑
.اندشدهگرفتهنظردرتجربیهایدادهبهتوجه

:مواد و ابعاد

کهحفرهدهندهانتقاللایهبعنوانPentaceneآلیماده❑
نوعازوآلیترانزیستورهایساختبرایموادازپرکاربردترین

نیمهذاتاوC22H14شیمیاییفرمولباایحلقهپنجآلیهیدروکربن
.باشدمیبالائیمکانیکیانعطافقابلیتباPنوعهادی

نوار انرژِی و لایه بندی ساختار 

شبیه سازی
باوAMG1.5نورطیفباسازیشبیه،هالایهوموادمشخصاتبراساس❑

لایهوالکتروندهندهانتقاللایهمشترکفصلوجاذبلایههاینقصاعمال
.پذیرفتانجامحفرهدهندهانتقال

نتایج و بحث
بازدهیوپنتاسنلایهضخامتمیزانبررسی❑


